
模拟电路基础2014年考试大纲
（一）复习内容及基本要求    
1．电子元器件基础
主要内容：二极管特性方程及曲线，二极管交流小信号模型。
晶体三极管BJT的工作原理、特性、参数、小信号模型。
场效应晶体管FET的工作原理、特性、参数、小信号模型。
基本要求：掌握原理，理解概念。
2．放大电路的工作原理，基本概念
主要内容：BJT晶体管放大电路的三种基本组态，直流通路和交流通路，静态工作点，放大器的性能参数的计算。
差动放大器的工作原理，差模和共模交流小信号分析。
    乙类，甲乙类推挽功放电路的工作原理、参数计算，性能特点。
    多级放大电路输入电阻、输出电组、电压增益计算。
基本要求：掌握原理，理解概念，认识电路，会分析计算电路参数。
3．放大电路的频率特性
主要内容：基本概念，波特图的画法。
基本要求：掌握原理，理解概念，了解频率特性对放大电路性能的影响。
4．反馈放大器原理与稳定化基础
主要内容：反馈极性，理想反馈方块图及基本反馈方程式，环路增益与反馈深度，四种反馈连接方式，负反馈对放大器的性能（输入电阻，输出电阻，增益等 ）的影响，负反馈放大器的分析方法，四种深度负反馈连接方式放大电路的计算。
基本要求：掌握原理，理解概念。
5．集成运放及其应用
主要内容：集成运放的主要技术参数，典型集成运放的电路及原理。集成运放应用电路的参数计算，包括：反相、同相、差动放大电路，积分、微分电路。
基本要求：掌握原理，理解概念，能够分析计算各种典型电路的参数。
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